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Energiesparendes serielles 256-Kb-F-RAM von Ramtron 

FM24L256 – schnelles serielles F‑RAM für niedrige Spannung in kleinem 8-Pin-Gehäuse
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Colorado Springs, USA - 02. Februar 2009. Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR) – das führende Unternehmen für die Entwicklung und Lieferung von nichtflüchtigem ferroelektri​schem Random Access Memory (F‑RAM) sowie integrierten Halbleiterprodukten – kündigte heute ihren Speicherbaustein FM24L256 an. Dabei handelt es sich um eine nichtflüchtige F-RAM-Komponente mit einer Speicherkapazität von 256 Kilobit (Kb) für eine Arbeitsspannung von 2,7 bis to 3,6 Volt sowie mit schneller serieller I²C-Memoryschnittstelle. Der FM24L256 bietet Datenerfassung hoher Leistungsfähigkeit in einem winzigen 8-Pin-Gehäuse. Er ermöglicht Einsparungen an Kosten und Platzbedarf in vielen Anwendungen von Multifunktionsdruckern bis zu industriellen Motorcontrollern.

Vorteile von F-RAM-Speicher

Der FM24L256 ist ein nichtflüchtiger 256-Kb-Speicherbaustein mit Ramtrons moderner ferroelektrischer Speichertechnik. F-RAM-Speicher liest und schreibt wie RAM und bietet zuverlässige Datenbewahrung auf mindestens 10 Jahre ohne Komplexität, Mehraufwand und Zuverlässigkeitsprobleme auf Systemebene, wie sie mit EEPROM und anderen nichtflüchtigen Speichertechniken einhergehen.

Eigenschaften und Eignung von F-RAM

Der FM24L256 führt Schreibvorgänge mit Busgeschwindigkeit ohne Verzögerungen aus. Der nächste Buszyklus kann sofort ohne Datenabruf starten. Der Baustein hat gegenüber EEPROM eine um Größenordnungen höhere Schreib-Lebensdauer und einen wesentlich geringeren Stromverbrauch beim Schreiben, da keine intern angehobene Versorgungsspannung für Schreibschaltungen erforderlich ist.

Wegen dieser Fähigkeiten ist der FM24L256 ideal für den Einsatz als nichtflüchtiger Speicher in Anwendungen, die häufige oder schnelle Schreiboperationen erfordern. Beispiele reichen von Datenerfassung mit kritischer Anzahl von Schreibzyklen bis hin zu anspruchsvollen industriellen Steuersystemen, bei denen die lange Schreibdauer von EEPROM zu Datenverlust führen kann. Die Verbindung dieser Eigenschaften ermöglicht häufigeres Schreiben von Daten bei geringerem Systemaufwand.

Als Drop-in-Ersatz für serielles EEPROM bietet der FM24L256 somit beträchtliche Vorteile. Der Baustein ist in einem 8-Pin-SOIC-Gaéhäuse nach Industriestandard erhältlich, arbeitet mit 2,7 bis 3,6 Volt und ist für den industriellen Temperaturbereich von -40°C bis +85°C spezifiziert.

Preise und Verfügbarkeit

Muster des FM24L256 sind bereits in einem umweltschonenden 8-Pin-/RoHS-SOIC-Gehäuse (bleifrei) erhältlich. Die Preisstaffel setzt bei 4,56 US-Dollar für geringe Stückzahlen ein.

# # #

Über Ramtron

Ramtron International Corporation mit Sitz in Colorado Springs, Colorado, ist ein Halbleiter​unternehmen ohne eigene Chipfertigung, das spezialisierte Memory- und integrierte Chiplösungen für ein breites Spektrum an Produktapplikationen und Märkte entwirft, entwickelt und vermarktet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ramtron.com.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Hierin enthaltene Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "in die Zukunft gerichtete Aussagen", die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Dazu gehören unter anderem die Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Verhältnisse, Verschiebungen in Angebot und Nachfrage, Marktakzeptanz, die Geschwindigkeit, mit der Design-Ins zu Kundenaufträgen und Umsätzen führen, die Auswirkungen von Produkten und Preisen der Mitbewerber, Produktentwicklung, Kommerzialisierungs‑ und Technologieprobleme sowie Kapazitäts‑ und Lieferengpässe. Für nähere Angaben zu diesen Risiken verweisen wir auf Ramtrons Vorlagen bei der Securities and Exchange Commission.
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